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CMU1-RDBESS774A3EVB是电芯监测单元（CMU）参考设计，具有电子传输协议链路（ETPL）
接口，能够与BMU进行通信。它是高压电池储能系统（BESS）硬件和软件快速原型制作的理想之
选。该板包含一个MC33774A模拟前端（AFE），并配有高压变压器。

它可用于监测多达18个电芯的电池模块。总共有9个GPIO/模拟测量输入用于测量温度或其他因
素。此板属于RD-BESS1500BUN参考设计包。
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